
ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI PUNCAK DOPAN BORON DAN 

KEDALAMAN JUNCTION TERHADAP KINERJA SEL SURYA SILIKON 

MONOKRISTAL TIPE-N 

 

SKRIPSI 

 

untuk memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh derajat Sarjana S-1 

Program Studi Teknik Fisika 

 

diajukan oleh 

HERY IRDIANTORO 

12/330419/TK/39578 

 

 

 

Kepada 

DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

YOGYAKARTA 

2016 

ANALISIS PENGARUH KONSENTRASI PUNCAK DOPAN BORON DAN KEDALAMAN JUNCTION
TERHADAP KINERJA SEL SURYA
SILIKON MONOKRISTAL TIPE-N
HERY IRDIANTORO, Ferdiansjah, S.T., M.Eng.Sc; Faridah S.T., M.Sc.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


